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RESULTATS DU CONCOURS DU 13 OCTOBRE 2015

Nombre de candidats préselectionnés =
N° Nom & Prénom(s) Note Note Moyenne |Moyenne Moyenne
Epreuvel |Epreuve2 |Epreuves [Cursus finale

1 |SALIM Karim 9,75 10 9,83 6,92 9,1

2 |BENALI Mohamed Amine 10,75 8 9,83 3,49 8,25
3 |BELAIDI Ouafia 10 7 9 5,94 8,24
4 |YAHI Ahmed Hichem 9,5 3 7,33 8,06 7,51
5 |AMARA Zeyneb 6 3,25 5,08 8,49 5,93
6 |KAIBOU Heythem 3,5 0 2,33 15,71 5,68
7 |ZINAI Nezha 4,5 7,5 55 5,95 5,61
8 |SBAHI llias 4,25 3,25 3,92 8,16 4,98
9 |AMARICHE Imane 2,25 4 2,83 11,42 4,98
10 [CHERIET Nour El Houda 2 0 1,33 15,5 4,87
11 |KABI Nadjib 6,75 2 5,17 3,56 4,77
12 [ZAOUI Mohamed Amine 6,5 15 4,83 4,51 4,75
13 |ELARBI Mohamed 4,25 1,75 3,42 8,03 4,57
14 |ZAABTA Zakaria 2,25 5 3,17 8,65 4,54
15 [DIJILI Ameur 45 0,5 3,17 8,25 4,44
16 [SLAMI Abdelhadi 5,5 2,5 4,5 3,59 4,27
17 |KERMAS Malik 2,75 45 3,33 6,97 4,24
18 [LOURGHI Mohamed Amin 0,75 0 0,5 15,13 4,16
19 [LAOUAR Ahmed 3,75 1 2,83 5,94 3,61
20 [BENOUAR Fatna 1,75 4,5 2,67 5,23 3,31
21 |TOUAT Wahiba 1 0 0,67 10,77 3,2

22 |MORSLI Hamza 3,25 1 2,5 5,08 3,15
23 |GOUAL Azzeddine 2,75 15 2,33 5,21 3,05
24 |BOUSMAHA Affaf 1 2 1,33 7,89 2,97
25 [LARBAOUI Omar 0,75 1,25 0,92 8,98 2,94
26 [MISSOURI Mohamed Zakaria 1,75 2,5 2 5,37 2,84
27 |BOURAHLA Asma 1,25 0 0,83 8,65 2,79
28 |BOUNOUA Abdelmadjid 0 0 0 10,36 2,59
29 [BOUZIANE Raihana 0,5 0,5 0,5 8,2 2,43
30 [CHAROUF Youcef 0,75 0 0,5 7,92 2,36
31 [TIOURSI Amina 0,75 0,5 0,67 7,38 2,35
32 |MEGHERBI Farida 1,25 1 1,17 4,92 2,11
33 |HIRECHE Fatma Zohra 0,25 0 0,17 6,99 1,88
34 [BOUKERROU Yahia 0,5 15 0,83 4,43 1,73
35 |MARHOUL Youcef 0 2,5 0,83 4,29 1,7

36 [BENKRARAZ Abdelkader 0 0 0 6,69 1,67
37 |FARAOUN Abdelhak 0 Abs Exclu 6 Exclu
38 [METERFI Oussama 0 0 0 5,72 1,43
39 |BOUDERBALA Abdelkader 0,75 Abs Exclu 4,06 Exclu




40 |MOHAMMEDI Abdelkader 0 0 0 5,22 1,31
41 |CHAREF Ahmed Lakhdar 0 0 52 1,3
42 |MAGHRAOUA Abdeldjebbar 0 1 0,33 3,01 1
43 |CHEMALI Mokrane Abs Abs / 15,26 /
44 |MOSTEFAQUI Zineb Abs Abs / 11,42 /
45 |DEBBAB Moustafa Abs Abs / 10,3 /
46 |CHETIOUI Fares Abs Abs / 8,76 /
47 |CHEMLAL Younes Abs Abs / 8,4 /
48 |DJOUABI Said Abs Abs / 8,34 /
49 |AMAROUAYACHE Khayreddine Abs Abs / 7,19 /
50 [ZAABTA Abdellah Abs Abs / 7,18 /
51 [MELAH Abdellah Abs Abs / 6,95 /
52 [MOKHTARI Lakhdar Abs Abs / 5,78 /
53 [BEKHTI Mohamed El Amine Abs Abs / 5,24 /
54 [SEREIR Bouziane Abs Abs / 4,36 /

Epreuvel : Physique des Semiconducteurs et des dispositifs a semi conducteurs

coefficient 2
Epreuve?2 : Technologie des semiconducteurs coefficient 1

Moyenne Epreuves : (2.Note Epreuvel+Note Epreuve2)/3
Moyenne finale : (0,75.Moyenne Epreuves+0,25.Moyenne Cursus)
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